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SMD-25628 
DESCRIPTION 
 
ＳＭＤ－２５６２８は、２５６ＭビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（32M x  8bit）を８個搭載した３２Ｍｘ６４ビット

ＤＤＲ２・ＤＲＡＭモジュールです。 

 

FEATURES 
 
・ ２４０ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール 
（ピン・ピッチ 1.00ｍｍ） 
・ 基板高３０．０ｍｍ 
・ ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ = ５－５－５（ＰＣ２－６４００） 
・ １．８Ｖ±０．１Ｖ単一電源 
・ ８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ 
・ ＳＳＴＬ＿１８コンパチブル 
・ /ＣＡＳレイテンシー３，４，５クロックプログラマブル 
・ １バンク構成 
・ アンバッファードタイプ 
・ シリアルＰＤ 
・ 接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μｍ） 
・ Ｐｂフリー、ＲｏＨＳ対応品 

 
Outline Drawing 
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Functional Block Diagram 
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A0-A13 : SDRAMs D0-D8
BA0-BA1 : SDRAMs D0-D8

/RAS : SDRAMs D0-D8

CKE : SDRAMs D0-D8

/CAS : SDRAMs D0-D8

ODT : SDRAMs D0-D8

/WE : SDRAMs D0-D8

Notes : 1. DQ-to-I/O wiring may be changed within a byte.
2. DQ/DQS/DM/CKE/CS relationships are maintained as shown.
3. DQ/DQS resistors are 22 Ohms +/- 5%
4. BAx, Ax, /RAS, /CAS, /WE resistors are 5.1 Ohms +/- 5%
5. Address and control resistors are 22 Ohms +/- 5%


